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Магистратура по направлению 
«Техническая физика»

Количество бюджетных мест – 14

Все поступившие в магистратуру не 
жители г. Москвы обеспечиваются 
общежитием.
Поступающие должны иметь диплом 
бакалавра
Приём осуществляется по результатам 
вступительных испытаний в форме 
письменного экзамена (для 
иностранных граждан экзамен может 
проводиться с использованием 
дистанционных технологий) или по 
результатам творческого конкурса 
(http://tkonkurs.misis.ru). 



Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!
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